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摘要(译)

为了防止即使当有机EL元件劣化时通过将电流保持在恒定值而降低显示
图像的质量，像素电路包括当选择扫描线时根据流过的电流累积的电容
器。数据线; TFT，在选择之后，允许电流I2根据累积的电荷在TFT的源
极和漏极之间流动;有机EL元件，其阳极连接到TFT的漏极; TFT，检测施
加到有机EL元件的电压，并允许根据施加的电压的电流I3在TFT的源极
和漏极之间流动;校正电路产生电流I3的镜像电流I4，并将电流I4加到电流
I2上。
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